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Przedmiotem wynalazku jest spos6b modyfika-
cji wlasciwosci ceramiki, zwlaszcza ceramiki sto-
sowanej w wyrobach elektronicznych i elektro-
technicznych, zmierzajacy do poprawienia mecha-
nicznych lub elektrycznych parametréw ceramiki.

Mechaniczne i elektryczne whasciwosci ceramiki
zalezg od jej skladu, gestoéci i sposobu obrobki
technologicznej. Znane dotychczas sposoby mody-
fikacji wlasciwosci ksztaltek ceramicznych spro-
wadzaly sie¢ do poddawania ich wypalaniu w pie-
cach wysokotemperaturowych przy okreslonych
warunkach temperaturowych i w odpowiednich
atmosferach.

Znane jest poprawianie wilasciwo$ci ceramiki
stosowanej w przyrzadach mikrofalowych przez
wysokotemperaturowe wygrzewanie jej z réwmno-
czesnym poddawaniem dzialaniu silnych statych
pol elektrycznych, w celu spowodowania prze-
mieszczenia jonéw odpowiedzialnych za wspél-
czynnik stratnosci dielektrycznej materiatu. Frag-
ment ksztaltki w ktérym nastepuje skupienie
tych jonéw jest nastepnie usuwany.

Zgodnie z wynalazkiem sposéb modyfikacji
wlasciwosci ceramiki polega na napromieniowaniu
jej strumieniem szybkich elektronéw akcelerato-
rowych, z zastosowaniem czeSciowej konwersji
energii elektron6w na promieniowanie rentge-
nowskie. Poczatkowa energia elektronéw miesci
sie w granicach od 3 do 18 MeV, a dawka po-
chlonietego promieniowania lezy w zakresie od
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10 kGy do 900 kGy. Konwersje energii elekbro-
néw na ,promieniowa-riie rentgenowskie uzyskuje
sie przez umieszczenie na drodze wigzki elektro-
nowej filtré6w z materialéw zawierajacych pier-
wiastki o liczbie porzadkowej od 13 do £O.

Napromienienie wyrobéw ceramicznycn umo-
zliwia modyfikacje wielu parametiréw elektrycz-
nych i mechanicznych, takich jak przerikalno§é
dielektryczna, stratno$é dielektryczna, w;irzyma-
lo§é na przebicie elektryczne, wytrzymalo§é me-
chaniczna, trwalo$é, przewodnictwo cieplne i bar-
wa.

Przyktad I. Ksztaltki ceramiczne shuzgce
do izolacji w przyrzadach pélprzewodnikowych,
zapakowane w celu zachowania niezmiennego
polozenia w procesie obrébki radiacyjnej pod fo-
lig termokurczliwa na tackach tekturowych, prze-
puszcza si¢ na transporterze ta$mowym liniowego
akceleratora elektronéw pod Zrédiem wiazki elek-
tronowej, przemiatanej elektromagnetycznie z czg-
stotliwoécia 500 Hz poprzecznie do kierunku ru-
chu transportera. Energia poczatkowa elekironéw
wynosi 15 MeV, a pochlonieta dawka promienio-
wania wynosi 40 kGy, co jest uzyskane przez
dob6r predkoéci ruchu transportera i natezenia
pradu wiazki elektronowej. Miédzy obrabianymi
ksztaltkami ceramicznymi a Zrédilem -elektronéw
umieszczony jest filtr konwersyjny w postaci ply-
vty aluminiowej o grubo$ci 15 mm. W efekcie na-
promieniowania wytrzymato§é mechaniczna ksztai-
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tek ceramicznych na zgniatanie wynoszaca przed
napromieniowaniem 114 MPa wzrosta do wartosci
" od 476 MPa do 544 MPa a wigc ponad czterokrot-
nie. !

Przykiad II. Kondensatory ceramiczne o po-
jemmos$ci 470 pF umieszcza sie w pojemniku alu-
miniowym wylozonym styropianem i przepuszcza
sie¢ jak w przykladzie 1 pod Zrédlem wigzki elek-
tronowej o energii poczatkowej 13 MeV. Zastoso-
wana dawka promieniowania wynosi 80 kGy.
Efektem napromieniowania jest trwaty wazrost
pojemnos$ci kondensator6w do wartosci od 540 pF
do 560 pF, co §wiadczy o wzroscie przenikalno$-
"¢l dielekirycznej . ceramicznej izolacji kondensa-
toré6w o ponad 15%.
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Zastrzezenie patentowe

Spos6b  modyfikacji = wlasciwoSci  ceramiki,
zwlaszeza do zastosowan elektronicznych i elek-
trotechnicznych, znamienny tym, ze ceramike pod-
daje sie obrébce radiacyjnej przez napromienie-
nie jej szybkimi elektronami akceleratorowymi,
z zastosowaniem czeSciowej konwersji energii
elektroné6w na promieniowanie rentgenowskie,
przy czym energia poczatkowa elektronéw miesci
si¢ w granicach od 3 do 18 MeV, dawka pochio-
nietego promieniowania miesci si¢ w granicach
od 10 do 900 kGy, a czeSciowg konwersje energii
elektron6w na promieniowanie rentgenowskie uzys-
kuje sie przez umieszczenie na drodze wigzki elek-
tronowej filtr6w z materialu zawierajacego pier-
wiastki o liczbie porzadkowej od 13 do 50.
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